Opis techniczny:

. Obudowa OSZ 66x80 sk. ......c.ceecveeeennnee 1szt.
. Stojak do obudowy SBM 660 245 1szt.
. Gniazdo 16A IP54 4szt.
. Gniazdo 3F 32A5P tab. ......cccccceeeneee 2szt.
. Gniazdo 3F 63A 5P tab. ...........ccceeeenns 4szt.
. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 1szt.
. Wytgcznik nadpradowy 1P 4szt.
. Wytgcznik nadpradowy 3P 4szt.
. Wylacznik nadpradowy 3P 2szt.
10. Wytacznik réznicowopradowy 2P 1szt.
11. Wytacznik réznicowopradowy 4P 2szt.
12. Wytacznik réoznicowopradowy 4P 1szt.
13. BMS 66
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Podstawowe dane techniczne: Zgodnos$¢ z normami:
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In cze$é pomiarowa max: -PN-EN 61439-1:2011;
L., -PN-EN 61439-5:2015;
In cze$¢ ztaczowa max: -PN-E 05163:2002;

Napiecie znamionowe: 230/400 V -PN-EN 60529:2003; )
Napiecie znamionowe izolaciji: 500/690 V ﬁHEH 25385;38?13; : RB_4X 63A

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50~60 Hz JRLGENIS0278:2004 3 , _2x32A_4x16A
A i -PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005
StOpnle OChrony. ..................................... IK10, IP 44 -PN-EN 60947-1:2010/A1:2011

Temperatura pracy: -PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
g -PN-EN 60269-1:2010/A1:2012
lcw prad znam. krétkotrwaty wytrz.: -PN-EN 60269-2:2010
. -PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 Nr karty: 17.54.5
Ipk prad znam. szczytowyl wytrzy.: -PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 Sy
Dopuszczalny czas trwania tuku elekir.: -PN-E 90054:1987

Klasa 0ChronnosCi: .........cceevvvvveeeeeiiivnnes. I N SEPeoor emi Il‘elr
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